发明内容

        本发明的目的是针对现有菱镁矿资源利用价值较低的情况而设计的一种用轻烧氧化镁粉生产阻燃级氢氧化镁的方法，该法较大程度的提高了轻烧氧化镁粉的经济利用价值，而且生产的片状阻燃级氢氧化镁纯度高、结构稳定、过滤容易、操作简单，易于工业化生产。  

        具体制备工艺步骤如下：  

        (1)采用MgO含量在97％以上的轻烧氧化镁粉为原料，用去离子水将其配成镁离子浓度即[Mg2+]为1.2～2.0mol/L的料浆，在搅拌状态下向其中加入一定量的H2SO4(控制镁源料浆与H2SO4的体积比约为8∶1～10∶1)，持续搅拌30～90min，温度控制在30～50℃，即制得MgSO4溶液。  

        (2)将步骤1中制得的镁源溶液过滤后将滤液倒入反应器中并向其中加入占理论氢氧化镁产量0.1％～0.5％的十二烷基苯磺酸钠，控制温度为50～60℃，搅拌转速为200～500r/min，先将氨水按照[NH3·H2O]/[Mg2+]＝1.5～1(此处[Mg2+]为镁源溶液中的镁离子浓度)的比例加入反应器中反应10～20min，然后将NaOH溶液按照[OH-]/[Mg2+]＝2～1.5(此处[OH-]仅为NaOH溶液中的[OH-]，[Mg2+]为镁源溶液中的镁离子浓度)的比例加入反应器中反应10～20min，即得粗制Mg(OH)2料浆悬浮液。  

        (3)将步骤2中制得的Mg(OH)2料浆转移至反应釜中在120～160℃反应2～10h，即得精制Mg(OH)2料浆。  

        (4)将步骤(3)中制得的Mg(OH)2料浆过滤、洗涤、干燥后即得片状阻燃级氢氧化镁。  

        上述氨水沉淀阶段[OH-]相对过量，而NaOH溶液沉淀阶段[Mg2+]相对过量。  

        本发明采用轻烧氧化镁为镁离子提供来源，先用一定量硫酸将其制成MgSO4溶液，过滤除杂质，然后利用氨水和NaOH溶液作为沉淀剂，两步法合成片状阻燃级氢氧化镁：第一步，将MgSO4溶液与氨水进行常温混合阶段，该过程由于[Mg2+]基本上处于过量状态，氢氧化镁的成核速率远大于其生长速率，故产生大量的氢氧化镁晶核；第二步，将第一步制得的氢氧化镁悬浮液置于反应釜中，并加入适当过量的氢氧化钠溶液，此时反应体系处于处于[OH-]含量高而[Mg2+]含量低的状态，故氢氧化镁的生长速率远大于其成核速率，拟合成的片状氢氧化镁应该具有较低的极性，能使与其他有机材料如高分子树脂等具有更好的相容性，具有更高的工业应用价值。  

        本发明的显著效果在于：利用轻烧氧化镁粉制备片状阻燃级氢氧化镁，很好的提高了轻烧氧化镁粉乃至菱镁矿资源的利用价值，拓宽其应用领域；采用氨法与氢氧化钠发相结合并在水热条件下制备阻燃级氢氧化镁，既克服了氨法工艺产物的粒径分布较宽且收率偏低和氢氧化钠法容易造成生成的氢氧化镁粒径偏小过滤困难的缺点，获得产率较高、分散性较好且其形貌、结构和尺寸均可控制的氢氧化镁目标产物。  

